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Urzgdzenie do nawadniania roélin pod powierzchniq gleby

* Patent trwa od dnia 3 wrzeé$nia 1954 r.

Urzadzenie do nawadniania roslin pod pow1erz-

chnia gleby, rézni sie od znanych urzqdzeﬁ na-. .
wadniajgcych drenam1 swq prostotq i meznacznym

naktadem.

Na rysunku fig. 1 przédstawia Widok’ cze;éci na-

ziemnej i pod21emne1 urzqdzema f1g 2 = w1d0k
boczny drena nawadniajacego z p10nowym1 otwo-

rami, fig. 3 — przekr6j plonowy drena, flg 4 —
widok zbiornika oraz drenéw zbiorczego i na-
wadniajacych, fig. 5 — widok podstawki pod
dreny.

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika 1, kranu 2,

rurki 3 przepuszczajgcej wode do drenu odbior- .
" ze zbiornika (1), kranu (2), rurki (3), drendw zbior-

czego 5 i 8 skad woda przeplywa. do drendw. na-
wadniajacych 4 i 9.

Aby dreny nie ulegaly zalamaniom, ukbada sig
pod nie zazebione podstawki 10.

Dreny nawadniajace 4 i 9 majg wymiar 10X10
cm i sg zaopatrzone po stronie lewej i prawej
W pionowe otwory w wymiarach 5 X 50mm
w odstgpach 5 cm, jeden otwér od drugiego
(fig. b). - :

Material na-to potrzebny do wykonanla urzg-
dzernia, zalezy od mlE]SCOWYCh mozliwosci moze
by¢ _blacha, cement lub drewno.

V\/ymiary zbiornika, drenu odbiorczego i drenéw
nawadniajacych zaleza od wielkosci urzadzenia

nawodnienia.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do nawadniania roslin pod po-
wierzchnig gleby, znamienne tym, ze sklada sig

czych (5, 8) oraz drendéw nawadniajgcych (4, 9),
przy czym dreny (4, 9) o wyﬁliarach 10X10 cm sa
zaopatrzone dwustronnie w odlegtosci 5 cm jedén
od drugiego w otwory pionowe o wymiarach
5X50mm oraz z podstawki (10), Zabezpieczajace
dreny przed zlamaniem.
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